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Mostek Wiena przestrajany jednym elementem

1

Przedmiotem wynalazku jest mostek Wiena
przestrajany jednym elementem znajdujacy zasto-
sowanie w przestrajanych generatorach i wzmac-
niaczach selektywnych. ’

Znany jest z opisu patentowego nr 59118 mo-
stek oporowo-pojemnosciowy, zlozony podobnie
jak mostek Wiena 2z oporowo-pojemnosciowego
czwornika selektywnego i z niezaleznego od czesto-
tliwosci dzielnika mnapiecia, zawierajgcy przylaczo-
ny do wezldw zasilania mostka szeregowy uklad
kondensatora z mostkiem pomocniczym.

Mostek pomocniczy zestawiony jest z trzech opo-
rnikéw i kondensatora, ktoérego jedno wyprowadze-
nie polgczone jest z wezlem zasilania mostka a
drugie z wezlem wyjsciowym mostka. Do tego we-
zla wyjsciowego przylaczony jest znajdujacy sig
w  przekatnej mostka pomocniczego element
0 zmiennej opornosci.

W mostku Wiena wediug wynalazku punkt polg-
czenia rezystoréw szeregowej galezi czwdrnika se-
lektywnego polgczony jest poprzez regulowany re-
zystor z punktem polgczenia rezystorow rdéwno-
leglej galezi czwornika: selektywnego.

Dla mostka Wiena wedlug yvynalazku czestotli-
wo$¢ rezonansowa okreslona jest przez prosty do-
bor elementéw czwoédrnika selektywnego i regulo-
wana zmiang warto$ci jednego z nich.

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przy-
kladzie wykonania przedstawionym na rysunku,
ktory jest schematem mostka Wiena:
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Mostek Wiena podlaczony jest zaciskami wej-
$ciowymi 1, 2 do Zroédle napiecia przemiennego.
Do zaciskéw tych podigczony jest oporowo-pojem-
nosciowy czwoérnik selektywny zawierajacy szere-
gowa galgZ selektywna ziozong z szeregowo pola-
czonych pierwszego koncensatora Cl, pierwszego
rezystora R1 i drugiego rezystora R2 oraz réwnole-
gly galaz selektywna zlolomg z réwnolegle pola-
czonego drugiego kondensatora C2 z szeregowo
polaczonyrii trzecim i czwartym rezystorem R3
i R4. Punict polaczenia p'erwszego rezystora Rl i
drugiego rezystora R2 polaczony jest poprzez re-
gulowany rezystor P z punktem polaczenia trze-
ciego rezystora R3 i czwartego rezystora R4. Drugi
rezystor R2, trzeci rezystor R3 i drugi kondensa-
tor C2 polaczone sa z pierwszym zaciskiem WY j=
Sciowym 3 mostka Wiena. Drugi zacisk wyjsciowy
4 tego mostka polaczony jest z piatym i széstym
rezystorem R53 i1 R6, ktore tworzg niezalezny od
czgstotliwosei dzielnik napiecia dolgczony do za-
ciskow wejéciowych 1, 2 mostka Wiena.

Zmiana czestotliwo$ci rezonansowej mostka
Wiena dokonywana jest poprzez zmiane wartosci
regulowanego rezystora P i zalezny od doboru
stosunku warto$ci drugiego rezystora R2 do war-
tosci trzeciego rezystora R3.

Zastrzezenie patentowe

Mostek Wiema przestrajany jednym elementem
zlozony z oporowo-pojemnos§ciowego czwdrnika
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seléktywnego zawierajgcego szeregowg i réwnole- galezi czwoérnika selektywnego polgczony jest po-
gly galaz selektywna oraz z niezaleznego od czesto- przez regulowany rezystor (P) z punktem polgcze-
tliwosci dzielnika napiecia, znamienny tym, :ze nia rezystorow (R3, R4) réwnoleglej galezi czwér-
punkt poiaczenia rezystorow (R1, R2) szeregowej nika selektywnego.
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